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USAL. FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011). Curso 2018-2019: Seguimiento y renovacién de la acreditacion de ensefianzas
oficiales de doctorado.

Indicadores del programa de Doctorado segun criterio y curso académico.

Nota: datos obtenidos por la UEC a partir del Sistema Integrado de Informacion Universitaria (SIIU) y de informacion

Curso

Caodigo interno

N° de plazas
ofertadas
N° de
solicitudes
presentadas

estudiantes de
nuevo ingreso
N° total de

al
Porcentaje de
estudiantes
extranjeros
Porcentaje de
estudiantes
procedentes de
otras
universidades

Porcentaje de
estudiantes
matriculados a
tiempo parcial
Porcentaje de
becas de
doctorado
concedidas en
el curso en
relacion con la
matricula total

Porcentaje de
estudiantes que
han requerido
complementos
de formacion

Porcentaje de
estudiantes
matriculados
segun linea de
investigacion

D012

5600750

Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

16

20,00%

40,00%

20,00%

Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucion de
genomas de
hongos,
Interaccién

16,67%

Estudios de
impactos de los
escenarios
climaticos en la
agricultura:
16,67%
Materiales y
dispositivos para

FISICA APLICADA

planta-patégeno:

D012

5600750

FISICA APLICADA

Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

D012

5600750

FISICA APLICADA

Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

proporcionada por los Servicios Informaticos (CPD) y la Escuela de Doctorado.

- 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

D012

5600750

FISICA APLICADA

Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

Criterio 1. Organizacion, gestion y desarrollo

16

12

33,33%

58,33%

8,33%

Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucion de
genomas de
hongos,
Interaccién

planta-patdgeno:

7,69%
Desarrollo
experimental de
tecnologias
fotovoltaicas y
termoeléctricas
usando
Nanotecnologia:
7,69%

16

11

11

21

42,86%

52,38%

23,81%

28,57%

Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucién de
genomas de
hongos,
Interaccién

planta-patégeno:

4,55%
Desarrollo
experimental de
tecnologias
fotovoltaicas y
termoeléctricas
usando
Nanotecnologia:
4,55%

16

26

46,15%

50,00%

19,23%

23,08%

Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucion de
genomas de
hongos,
Interaccién

planta-patdgeno:

3,70%
Caracterizacién
de dispositivos
fotovoltaicos:
3,70%
Desarrollo
experimental de
tecnologias
fotovoltaicas y

D012

5600750

FISICA APLICADA

Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

16

26

46,15%

42,31%

19,23%

34,62%

Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucion de
genomas de
hongos,
Interaccién

planta-patdgeno:

3,70%
Desarrollo
experimental de
tecnologias
fotovoltaicas y
termoeléctricas
usando
Nanotecnologia:
3,70%

D012

5600750

FISICA APLICADA
Y TECNOLOGIA
(R.D. 99/2011)

16

27

40,74%

40,74%

37,04%

37,04%

Analisis de las
variaciones
interanualesy
estacionales:
3,57%
Bioinformatica,
gendmica
comparada,
evolucién de
genomas de
hongos,
Interaccién
planta-patégeno:
3,57%
Caracterizaciéon
DCy RF de
dispositivos
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USAL. FiSICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011). Curso 2018-2019: Seguimiento y renovacién de la acreditacién de ensefianzas
oficiales de doctorado.

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
16,67%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
16,67%
Modelizacion y
simulacién
numeérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
16,67%
Transistores de
GaN para
aplicaciones de
potencia a alta
frecuencia:
16,67%

Estudios de
impactos de los
escenarios
climaticos en la
agricultura:
15,38%

Laseres
ultraintensos y
pulsos
ultracortos:
7,69%
Materiales y
dispositivos para
tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
15,38%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
7,69%
Modelizacion y
simulacién
numérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
23,08%
Simulacion
Monte Carlo de
dispositivos
electrénicos
semiconductores
de alta
frecuencia: 7,69%
Transistores de
GaN para
aplicaciones de
potencia a alta
frecuencia: 7,69%

Estudios de
impactos de los
escenarios
climaticos en la
agricultura:
9,09%

Laseres
ultraintensos y
pulsos
ultracortos:
27,27%
Materiales y
dispositivos para
tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
13,64%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
4,55%
Modelizacidn y
simulacién
numérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
13,64%
Propagacion no
lineal: 4,55%
Resonancia
ferromagnética:
4,55%
Simulacién
Monte Carlo de
dispositivos
electrénicos
semiconductores
de alta
frecuencia: 4,55%
Transistores de
GaN para
aplicaciones de
potencia a alta
frecuencia: 9,09%

termoeléctricas
usando
Nanotecnologia:
3,70%

Estudios de
impactos de los
escenarios
climaticos en la
agricultura:
7,41%
Fabricacion y
caracterizacion
de dispositivos
Opticos no
lineales: 3,70%
Fendmenos
convectivos:
3,70%

Laseres
ultraintensos y
pulsos
ultracortos:
25,93%
Materiales y
dispositivos para
tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
14,81%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
3,70%
Modelizacion y
simulacién
numérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
11,11%
Optimizacién
Termodinamica
de Convertidores
Energéticos:
3,70%
Propagacion no
lineal: 3,70%
Resonancia
ferromagnética:
3,70%
Simulacion
Monte Carlo de
dispositivos
electrdnicos
semiconductores
de alta
frecuencia: 3,70%
Transistores de

Fabricaciony
caracterizacion
de dispositivos
Opticos no
lineales: 3,70%
Fendmenos
convectivos:
3,70%
Generacion de
armonicos de
orden elevado:
11,11%

Laseres
ultraintensos y
pulsos
ultracortos:
22,22%
Materiales y
dispositivos para
tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
14,81%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
3,70%
Modelizacion y
simulacién
numeérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
11,11%
Optimizacién
Termodinamica
de Convertidores
Energéticos:
3,70%
Propagacién no
lineal: 7,41%
Resonancia
ferromagnética:
3,70%
Simulacion
Monte Carlo de
dispositivos
electrénicos
semiconductores
de alta
frecuencia: 3,70%
Transistores de
GaN para
aplicaciones de
potencia a alta
frecuencia: 3,70%

electrénicos:
3,57%
Caracterizacion
de dispositivos
fotovoltaicos:
3,57%
Desarrollo
experimental de
tecnologias
fotovoltaicas y
termoeléctricas
usando
Nanotecnologia:
3,57%
Fabricacidon y
caracterizaciéon
de dispositivos
Opticos no
lineales: 3,57%
Fenémenos
convectivos:
3,57%
Generacion de
armonicos de
orden elevado:
10,71%

Laseres
ultraintensos y
pulsos
ultracortos:
17,86%
Materiales y
dispositivos para
tecnologia de
THz: FETs de
geometria de
puerta no
convencional.
Nanohilos de Siy
SiGe. Grafeno:
14,29%
Micromecanizado
con pulsos laser
ultracortos:
3,57%
Modelizacion y
simulacién
numeérica de
procesos
dindmicos en
nanoestructuras
magnéticas:
3,57%
Optimizacién
Termodinamica
de Convertidores
Energéticos:
3,57%
Propagacion no
lineal: 7,14%
Resonancia
ferromagnética:
3,57%
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USAL. FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011). Curso 2018-2019: Seguimiento y renovacién de la acreditacion de ensefianzas
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

GaN para Simulacién

aplicaciones de Monte Carlo de

potencia a alta dispositivos

frecuencia: 3,70% electrénicos
semiconductores
de alta

frecuencia: 3,57%
Transistores de
GaN para
aplicaciones de
potencia a alta
frecuencia: 7,14%

Criterio 4. Personal Académico

NUmero de

directores de 2 2 3 7 4
tesis defendidas
Media de
sexenios totales
de los
profesores del
programa de
doctorado (se
dan sélo para el
curso
correspondiente
al autoinforme)
Porcentaje de
sexenios Vivos
de los
directores de
tesis defendidas - - - 100,00% 100,00%
(se dan solo

para el curso

correspondiente

al autoinforme)

- - - 2,98 3,45

Porcentaje de
tesis con
calificacion
cum-laude
Porcentaje de
doctores con
mencion
internacional

100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00%

100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfaccion

Numero de tesis
defendidas a
tiempo
completo
Duracion media
en cursos del
programa de
doctorado a
tiempo
completo

% de abandono
del programa
de doctorado a - - - 33,33% - -
tiempo

completo

Numero de tesis

defendidas a - - - - - 1
tiempo parcial

57,14%

- 1,00 2,00 3,50 3,50 5,00
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USAL. FiSICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011). Curso 2018-2019: Seguimiento y renovacion de la acreditacion de ensefianzas
oficiales de doctorado.

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Duracion media

en cursos del

programa de - - - - - 5,00
doctorado a

tiempo parcial

% de abandono
del programa

de doctorado a
tiempo parcial

Satisfaccion de
los doctorandos
con los
estudios: Media
y Desv. Tipica
(escala 1 a 10)
Satisfaccion del
profesorado con
los estudios:
Media y Desv.
Tipica (escala 1
a 10)

no disponible no disponible no disponible 8,4(1,3) 9,0(1,2) -

no disponible no disponible no disponible 8,0(1,0) 8,2 (2,3) -

Definiciones

Demanda: nimero de solicitudes presentadas para acceder a un programa de doctorado.

Estudiantes matriculados de nuevo ingreso: nimero de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han
formalizado la matricula.

Numero total de estudiantes matriculados: nimero total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matricula
en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: relacion entre el nimero de estudiantes de nacionalidad extranjera que han
formalizado su matricula en un programa de doctorado y el nimero total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de otras universidades: relacion entre el nimero de estudiantes que no
proceden de estudios de grado y/o master de la misma universidad y el nimero total de estudiantes matriculados en el programa de
doctorado

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: relacion entre el nimero de estudiantes que han formalizado su
matricula en el programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a tiempo parcial y el niUmero
total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de becas de doctorado concedidas: relacion entre el nimero de becas concedidas en el curso indicado y el niUmero total
de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes seglin requerimientos de acceso: relacion entre el nimero de estudiantes matriculados a los que se ha
requerido cursar complementos de formacion especifica y el nimero total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes segun linea de investigacién: relacion entre el nimero de estudiantes matriculados en cada linea
concreta de investigacion del programa de doctorado y el nimero total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Numero de directores de tesis defendidas niUmero de profesores que han dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el
programa de doctorado.

Media de sexenios totales: promedio de sexenios totales obtenidos por los profesores del programa de doctorado

Porcentaje de sexenios vivos de los directores de tesis: relacion entre el nimero total de sexenios vivos de los profesores que han
dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el programa de doctorado y el nimero total de directores de tesis del programa
de doctorado.

Porcentaje de tesis con mencion cum laude: relacion entre el nimero de tesis calificadas cum laude y el nimero de tesis
defendidas en un mismo curso académico

Porcentaje de tesis con mencion internacional: relacion entre el nimero de tesis defendidas que han dado lugar a titulos de doctor
con mencion “doctorado internacional” y el nimero de tesis defendidas en un mismo curso académico.

Tasa de éxito. Porcentaje de doctorandos que realizan la presentacion y lectura de la tesis en 4 afos o menos, respecto al total de
estudiantes que inician estudios de doctorado en el curso indicado en la columna.

Numero de tesis defendidas a tiempo completo. Numero de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a
tiempo completo.

Duracién media del programa de doctorado a tiempo completo. Promedio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo
completo que han defendido la tesis, desde que se matricularon por primera vez en el programa de doctorado.

Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo completo: relacion entre el niUmero de estudiantes
que durante un curso académico ni han formalizado la matricula en el programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis
y el nimero total de estudiantes a tiempo completo que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna.

Numero de tesis defendidas a tiempo parcial: Numero de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a los que
se les ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial.
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Duraciéon media del programa de doctorado a tiempo parcial: promedio de cursos académicos empleados por los estudiantes a los
que se ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial que han defendido la tesis, desde que se matricularon por primera vez en el
programa de doctorado.

Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo parcial: relacion entre el niUmero de estudiantes a
tiempo parcial que durante un curso académico ni han formalizado la matricula en el programa de doctorado que cursaban ni han
defendido la tesis y el nimero total de estudiantes a tiempo parcial que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna.
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